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IN 
*1: 	(57) Abstract : The invention relates to a facility (1) for microwave treatment of a load, including: at least one application device 
71. 	(30); at least one solid-state generator (4) in the field of microwaves, connected to at least one application device by a means for gui - 
I-1 	ding (5) the electromagnetic wave; at least one frequency adjustment system (40) designed for adjusting the frequency of the wave ---.... 
N produced by the corresponding generator (4); a measurement system (31) for the or each application device (30), designed for mea- 
1-1 	suring the power reflected PR()  by the application device (30); an automated control means (6) connected to each frequency adjust-

ment system (40) and to each measurement system (31) in order to control the adjustment of the frequency f(,)  of the electromagnetic ei 	wave according to the reflected power, in order to adjust the reflected power PR@)  and/or to adjust the transmitted power PT@)  
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(57) Abstract : The invention relates to a facility (1) for microwave treatment of a load, including: at least one application device 
(30); at least one solid-state generator (4) in the field of microwaves, connected to at least one application device by a means for gui -
ding (5) the electromagnetic wave; at least one frequency adjustment system (40) designed for adjusting the frequency of the wave 
produced by the corresponding generator (4); a measurement system (31) for the or each application device (30), designed for mea­
suring the power reflected PR® by the application device (30); an automated control means (6) connected to each frequency adjust­
ment system (40) and to each measurement system (31) in order to control the adjustment of the frequency f ® of the electromagnetic 
wave according to the reflected power, in order to adjust the reflected power PR(i) and/or to adjust the transmitted power PT(i). 
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Publiee : 

— 	avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3)) 

L'invention porte sur une installation(1) de traitementmicro-onded'une charge, comprenant: -au moires un dispositif d'application 
(30); -au moires un generateur a etat solide(4) dans le domaine des micro-ondes, raccorde a au moires un dispositif d'application 
par des moyens de guidage (5) de l'onde electromagnetique; -au moires un systeme de reglage frequentiel (40) concu pour regler la 
frequence de l'onde produite par le generateur (4) correspondant; -un systeme de mesure (31) pour le ou chaque dispositif d'appli-
cation (30), concu pour mesurer la puissance reflechie PR@)  par le dispositif d'application (30); -un moyen de commande (6)auto-
matiserelie a chaque systeme de reglage frequentiel (40)et a chaque systeme de mesure (31) pour commander le reglage de la fre-
quence fo  de l'onde electromagnetique en fonction de la puissance reflechie, afm de replier la puissance reflechie P R(0  et/ou repl-
ier la puissance transmise PT(0 
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Publiee : 
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3)) 

L'invention porte sur une installation^) de traitementmicro-onded'une charge, comprenant: -au moins un dispositif d'application 
(30); -au moins un generateur a etat solide(4) dans le domaine des micro-ondes, raccorde a au moins un dispositif d'application 
par des moyens de guidage (5) de I'onde electromagnetique; -au moins un systeme de reglage frequentiel (40) con?u pour regler la 
frequence de I'onde produite par le generateur (4) correspondant; -un systeme de mesure (31) pour le ou chaque dispositif d'appli-
cation (30), con?u pour mesurer la puissance reflechie PR® par le dispositif d'application (30); -un moyen de commande (6)auto-
matiserelie a chaque systeme de reglage frequentiel (40)et a chaque systeme de mesure (31) pour commander le reglage de la fre­
quence f(i) de I'onde electromagnetique en fonction de la puissance reflechie, afin de reguler la puissance reflechie PR® et/ou regu-
ler la puissance transmise PT(i). 


